Badanie tranzystora bipolarnego w ukiadzie WE

1. Cel ¢wiczenia

Celem (¢wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk tranzystora bipolarnego
pracujacego w uktadzie WE.
2. Przebieg ¢wiczenia

Nalezy zestawi¢ uktady zgodnie ze schematami ideowymi przestawionymi ponizej.
Zaltaczenie zasilania uktadu nastgpuje po sprawdzeniu poprawnosci polaczen przez
prowadzacego.

3. Schemat pomiarowy

Zestawi¢ uktad zgodnie z ponizszym schematem.
P1=100k<Q.
R1=1kQ, R2=220Q. Zastosowa¢ dwa zasilacze panelowe.
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Rys. 1. Schemat potaczen

Zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczna tranzystora oraz okresli¢ zakres zmian
poszczegdlnych pradéw i napie¢ w celu wyznaczenia nastepujacych charakterystyk:
Ic=f(Uce), Ib=const,
Ic=f(Ib), Uce=const,
Ib=f(Ube), Uce=const,
Ube=f(Uce), Ib=const.
Wykresli¢ charakterystyki oraz wyznaczy¢ wartosci parametrow h11, h12, h21, h22.

4. Zagadnienia

Budowa i wtasciwosci tranzystora bipolarnego.

Rodzaje tranzystoréw i ich zastosowanie.

Uktady pracy tranzystoréw bipolarnych i ich wlasciwosci.
Charakterystyki tranzystora w uktadzie WE.
Dopuszczalny zakres pracy tranzystora.
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